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است. با استفاده از شكل و    MOSFET  با استفاده از ترانزيستورهاي  )OpAmp( تقويت كننده عملياتي  تراشه  مدار شكل زير يك  

  ]  thV-GS(W/L)(VOX=(1/2) µCDI(2راهۣيى: [پارامترهاي ارائه شده براي ترانزيستورها: 

  )٥/٠را كامل كنيد. (نمره:  ب""جريان درين ترانزيستورها و ساير پارامترها را محاسبه و جدول  با توجه به مشخصات، الف)

  ) ٥/٠با رسم مدار معادل، مقدار بهره ولتاژ در باند مياني مدار را به صورت تحليلي و عددي حساب كنيد. (نمره:  ب)
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For M1-8 : |Vt| = 1V, |VA| = 25V
μnCox = 20 μA/V2  , μpCox = 10 μA/V2
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